:{j Diotec

Semiconductor MUR420 ... MUR460
Characteristics Kennwerte
Type Reverse recovery time Reverse recovery time Forward voltage
Typ Sperrverzugszeit Sperrverzugszeit Durchlass-Spannung

tr [ns] ) tr [ns] ) Ve [V] at/bei Iz =[A]
MUR420 <25 <35 <0.89 4
MUR440 ... MUR460 <50 <75 <1.28 4
Junction capacitance — Sperrschichtkapzitat Ve=4V ‘ G ‘ typ. 15 pF
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Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.") Durchlasskennlinien (typische Werte)
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Forward characteristics (typical values)
Durchlasskennlinien (typische Werte)
Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet
1 Ir = 0.5 Athrough/iiber Iy = 1 A to/auf I = 0.25 A
2 Ir=1.0A, di/dt = -50 A/ps, Vk =30 V
2 http://www.diotec.com/ © Diotec Semiconductor AG
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